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Zapytania do zamówienia publicznego nr PN/Z/ 3 /2012

1.
Pytanie:

Zamawiający w dokumencie SIWZ dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą zrealizowanie co najmniej dwóch dostaw cyfrowych aparatów RTG o wartości nie mniejszej niż 500 tyś zł wraz z modernizacją, adaptacją, względnie remontem pomieszczeń.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu podmiot wykazujący dostawę i realizację w ostatnim czasie w dwóch zamówieniach publicznych dotyczących cyfrowych aparatów rentgenowskich opiewających na kwoty ponad 650 000 zł oraz ponad 450 000 zł ?

Odp. Tak.

2.
Pytanie

W pkt. 3.5 dokumentu AIT Zamawiający wymaga, by na kołpaku lampy RTG znajdował się panel LCD pozwalający na minimum regulację warunków ekspozycji oraz wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie. 

Zaoferujemy bardzo nowoczesny sprzęt, który zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego posiada funkcję ustawiania parametrów ekspozycji sprzężoną w jednym dotykowym panelu 19” stacji akwizycyjnej wraz z funkcją rejestracji pacjentów, pozyskiwania obrazów, obróbki obrazów oraz wszelkich niezbędnych funkcjonalności do pełnej obsługi pracowni RTG włącznie z nagrywaniem płyt pacjenta i obsługą urządzeń peryferyjnych typu duplikatory czy kamery do suchego wydruku na błonach RTG. Na kołpaku sprzętu, który pragniemy zaoferować nie znajduje sie wbudowany panel LCD, jednak jest możliwy montaż drugiego panelu stacji akwizycyjnej, posiadającego dokładnie wszystkie opisane powyżej funkcje w bezpośrednim sąsiedztwie aparatu RTG.

Czy zamawiający uzna tego typu rozwiązanie jako spełniające niezbędne potrzeby zapewniające płynność pracy i dopuści do przetargu system rentgenowski je zawierający?

Odp. Tak. Jednak Zamawiający przyzna 5 punktów tylko za panel zamontowany na kołpaku, zgodnie z AIT. W tym wypadku Zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie, jednak z oceną 0 pkt.

3.
Pytanie

W pkt. 7.1 Zamawiający wymaga detektora wykonanego w technologii CsI (aktywnego scyntylatora). 

Pragniemy zaoferować sprzęt wykonany przy zastosowaniu nowszej technologii, przekładającej swoje rozwiązanie na znaczne polepszenie jakości obrazowania. Mowa tu o panelu TFT (Thin-Film Transistor) wykonanym w technologii amorficznego selenu (a-Se). Jego budowa nie zawiera warstwy scyntylacyjnej powodującej rozbłysk świetlny zamieniany na impuls elektryczny a posiada system elektrody powierzchniowej, dielektryków i półprzewodników, zamieniający wiązkę promieniowania jonizującego bezpośrednio na impuls elektryczny na poziomie elektronów, co daje niewspółmiernie wyższą jakość obrazowania w porównaniu do wybranego przez Zamawiającego rozwiązania.

Czy wobec tego Zamawiający przychylnie rozważy dopuszczenie oferty zawierającej powyżej opisane rozwiązanie panelu DDR (Direct Digital Radiography) wykonanego w technologii a-SE?

Odp. Tak.

